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摘要(译)

一种集成器件包括半导体衬底，其中形成有有源像素矩阵。每个有源像
素包括OLED二极管，第一nMOS晶体管，其源极耦合到OLED二极管的
阳极，以及刷新电路，其耦合到第一nMOS晶体管的栅极。第一nMOS晶
体管的源极和基板耦合在一起。第一nMOS晶体管位于半导体衬底的第
一部分中和上，并且刷新电路位于半导体衬底的第二部分中和第二部分
上，第一部分和第二部分彼此电绝缘。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/98df7e8a-3fb3-4092-84af-747ce5551d7f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051659768/publication/US2015366026A1?q=US2015366026A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220150366026%22.PGNR.&OS=DN/20150366026&RS=DN/20150366026

